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trycznej, przy czym przewody elementarne (2) o najmniejszej
przewodnosci elektrycznej sa umieszczone w gérnej czesci ztobka,
a przewody elementarne (3) o najwiekszej przewodnosci elektrycz-
nej sa umieszczone w dolnej czesci ztobka.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 404986 (22) 2013 08 05

(51) HO4L 12/00(2006.01)
HO4W 28/00(2009.01)
HO4W 88/08 (2009.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) DOMZAt JERZY: WOJCIK ROBERT; DULINSKI ZBIGNIEW

(54) Urzadzenie do rutingu pakietéw wieloma $ciezkami
w sieciach teleinformatycznych oraz sposéb jego
zastosowania

(57) Charakteryzuje sie tym, ze w ruterze utrzymuje sie Tablice
Przekazywania Przeptywow zawierajaca identyfikatory przeptywodw
aktywnych oraz powigzane z nimi identyfikatory interfejsow wyjscio-
wych z rutera, ktére wyznacza sie, w znany sposob, na podstawie
tablicy rutingu, gdy pojawia sie pierwszy pakiet nowego przeptywu.
Pakiety s wysytane na interfejs wyjsciowy na podstawie FFT, tablica
rutingu jest wykorzystywana do tworzenia powigzania identyfikato-
ra przeptywu z interfejsem wyjsciowym w Tablicy FFT.

(6 zastrzezen)

Al (21) 404973 (22) 201308 02

(51) HO5H 1/36 (2006.01)
HO1F 38/02 (2006.01)

(71) RESZKE EDWARD, Wroctaw
(72) KRAWCZYK KRZYSZTOF; RESZKE EDWARD;
RESZKE RYSZARDA; SCHMIDT-SZAtOWSKI KRZYSZTOF

(54) Sposob i uktad zasilania reaktoréw ze slizgowym
wytadowaniem plazmowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposéb i uktad zasilania reak-
toréw ze $lizgowym wytadowaniem plazmowym typu Glidarc
pozwalajacy konstruowac wieloelektrodowe systemy reaktoréw
plazmowych z rolujaca plazmga i posiadajace wilasciwos¢ osiaga-
nia wysokiego wspdtczynnika wykorzystania mocy zaréwno przy
zmienno- jak i statopradowych wytadowaniach o ograniczonej
wartosci catkowitego pradu plazmy. Sposéb polega na tym, ze sie-
ciowym sygnatem napieciowym tréjfazowym zasila sie co najmniej
trzy transformatory (T) wysokiego napiecia, ktérymi podwyzsza sie
napiecia poszczegélnych faz do poziomu co najmniej 1000 V, kt6-
rymi to napieciami poprzez uktady ferro-rezonansowe utworzone
z kondensatoréw rezonansowych (C) i indukcyjnosci (L), zasila sie
elektrody (Er) reaktora plazmowego i elektrody pomocnicze (Ep)
napieciem zmiennym. Uktad ma zaciski wejsciowe potaczone troj-
fazowo z uzwojeniami pierwotnymi co najmniej trzech transforma-
toréw (T) wysokiego napiecia, ktérych kazdy pierwszy zacisk uzwo-
jenia wtérnego potaczony jest przez indukcyjnosc (L) i kondensator
rezonansowy (C) z elektroda (Er) reaktora plazmowego, przy czym
kondensator rezonansowy (C) iindukcyjnos¢ (L) stanowig elementy
uktadu ferro-rezonansowego.

(15 zastrzezen)




